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Test Report
NO.22 Yuangang East Road,Information Industrial

Zone,Xihu,Shilong,Dongguan, Guang Dong

province,China

Model       : TOP268 TR. No. :

Equipment :
B50-5KV，GDS-3504,PEL-2040,Ti25,

Date      : 2019年 1月 11

BM817,GDM-8251A,AWE1611,A622 Page      : Of    64
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85 0.29 5.2 21.4 13.8 备注1

85 1.65 19.8 11.9 100.6 80 72.5 备注2

85 30.15 12.9 1.8 200 11.9 100.5 160 80.9 备注3

85 28.03 3.2 5 220 11.9 100.5 160 61.3 备注4

85 9.08 22.4 11.9 592 60 77.5 备注5

85 46.89 17.2 1.8 200 11.9 591 160 81 备注6 66.0（
D7）
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85 72.39 8.5 4.8 720 11.9 591 400 66  备注7 17S后 IC保护

265 0.52 13 21.5 13.9 备注8

265 1.87 19.9 11.9 100.4 160 63.8 备注9

265 30.32 13.3 1.8 160 11.9 100.4 80 82.8 备注10

265 41.46 5.7 5 700 11.9 100.4 200 71.6 备注11

265 9.29 22.9 11.9 591 60 75.6 备注12

265 46.42 17.7 1.8 50 11.9 591 80 83.7 备注13 73.5（
TF1）
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265 90.13 12.8 5 120 11.9 591 100 78.8 备注14 470S后 IC保护


